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Antenas - “driving force” % LEC
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Antenas - Nanofotdnica y sensado

© Nanoantenna

< Nanoantenna

Tymchenko et al, Nature, vol. 511, pp. 65—69, 2014. Stefani y Pellegrotti - Premio Innovar 2014
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Nanoantenas metalicas

Electric field

Celda solar plasmdnica
Reineck et al, Adv Mater 35,
4729, 2012.
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Nanoantenas metalicas
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Nanoantenas metalicas OO % LEC
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Nanoantenas de silicio
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Nanoantenas de silicio

SERS

Nanoantena de silicio

PMMA /
Si
SiO,

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nanoantenna number



Medicion de temperatura

Termometria molecular
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Medicion de temperatura \ LEC
Termometria molecular
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Medicion de temperatura \ e

Temperatura en el gap
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Nanoantenas de silicio
SERS - SEF simultaneo
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Conclusiones

“.—~Hemos presentado nuevas nanoantennas no-
discos de silicio con un gap de 20nm O .
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“—Intensifican la sefial Raman de un film polimérico en un factor 1000

“—Intensifican fluorescencia en un factor 2000

" Presentan ultrabajo calentamiento con pendiente 16 veces menor que para
estructuras analogas de oro.
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Acaban de aceptarlo en
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